CVAVR使用说明
一、Code Generation(常规)
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where: 1 is the number of memory blocks that will be allocated in the heap
block _size, is the size of the memory block i




1、chip 

选择芯片类型
2、Clock

选择芯片时钟频率。
3、Memory modet(存储器模式)

为了提高代码效率，存储器模式有两种。Tiny单选按钮使用8位来存储指向SRAM中变量的指针，这种模式下，程序只能访问SRAM中最开始的256字节。Small单选按钮使用16位来存储指向SRAM中变量的指针，这种模式下，程序只能访问SRAM中最开始的65536字节。指向FLASH和EEPROM存储器区域的指针一般都使用16位，因此存储器模式的选择对这些区域脊影响。
4、optimize for (优化)

用于在编译时优化代码选择，Size优化尺寸，speed优化速度。
5 、optimization Levet (优化等级)

用于在编译时优化代码水平，有低、一般、高。
6、Program Type(程序类型)

选择Application(应用程序)或Boot Loader(引导加载程序)选项。
7、(s)pintf Features 输出格式
8、(s)scanf Features 输入格式
9、SRAM
9.1、Data Stack Size(数据堆栈大小)。
9.2、Heap Size (堆栈大小)

第一种情况：当准备在程序中使用C标准库中的动态内存分配函数，那么堆栈大小是必须总是被指定。这时，堆栈的大小可以用以下公式计算得到：
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其中： “ n ” 是指将要被分配在堆栈中的 ” block ” - 内存块的数量。
       “ block_size “ 是指 每一个” block “ - 内存块的大小。

例如：程序设计时考虑到可能要用动态内存分配函数分配 数量为20 ，内存块大小为 2 byte 的内存空间，那么，堆栈的大小 heap_size = ( 20 + 1 ) *4 + 20 * 2 = 124 byte 
第二种情况：如果不准备用内存分配函数，那么堆栈的大小必须被指定为0。
9.3、Intemal SRAM size(内部存储器大小)

9.4、Extemal SRAM size(外部存储器大小)

9.5、Extemal SRAM Wait State(外部存储器等待状态) 
10、Code Generation(常规)

10.1、Bit Vaiables Size (位变量大小)

指定R2~R15使用的位变量个数。
10.2、Promote char to in

选择该复选框，将ANSI符号型操作转换为整型，对于AVR这样的8位芯片微控制器来说，应不选择此项将字符型，以加快程序速度。

10.3、Char is unsigned

选择该复选框，默认将字符型数据当作8位无符号数处理，其范围0～255。

10.4、8 Bit enums
选择该复选框，默认枚举数据类型按8位char字符型处理，否则按ANSI的int整型数据类型(16位)处理。

10.5、Enhanced Core Instruction

选择该复选框，允许使用增强指令集，ATmega系列必须选用此项。

10.6、Automatic Register Allocation

选择该复选框，R2～R15寄存器自动分配。

10.7、Word Align Struct Members
选择该复选框，允许修正FLASH存储器中各程序段地址连贯而不断续。
10.8、Use an external startup Initialization file

选择该复选框，使用外部启动文件。
10.9、Stack End Markers
选择该复选框，编译器把字符DSTACKEND和HSTACKEND放在数据堆栈和硬件堆栈的末端，用于调试时可看到这些字符串是否被重写并相应地修改了数据堆栈的大小。在程序能正确运行时，为了缩短代码长度，可以清除这些字符串。

11、File Output Format(s)
选择编译器产生的文件格式。

二、Advanced(高级)

[image: image2.jpg]! 'Configure Project'2 prj

Fes | CConolr | ik

CodeGeneraon | Advanced | Messages | Gobal #aeine | Faths |
SR

Chip: [ATmegesey <
=8l 2 Data Stack Size: 256 bytes

Clock: [G000000 3] Mz

Heap Sz [T b
Memary Modet Intemal SRAM size: (1024 bytes

T | Eeerisnamses [T byes
Optimize for: )

[sie =] Goepen

Optizaton Level S Vaianes oo [15 =]

Low - [ Promote chartoint [ charis unsigned

Program Type: [¥ 8bitepumsv' Enhanced Core Instructions

[V Automatic Register Alocation
[Bpicaton 1| Wodian FLaSH Stk Members

[slpint Features: [~ Use an Entemal Starup Iniilzaton e
[uwah =] | [ SteckEndMakers
ot Festues File utput Fomals} COF ROM HEX EEF = |

Err—

X Cancel ? Hep





[image: image3.jpg]3 Seonfiglre’Project 1 pry X

Fes | CConolr | ke

Code Generaton Advanced | Messages | Globaly Haefine | Paths |

Iterupt Vectors Table-

Numberof Vectors: — [26 %

Topeofdump:  [RIMP v

I Int Vectors in Exteral il

SRAM areato be alocated by the
Compilt for Data Stack, global
varisbles, Hardware Stack and
Heap

Sat[i0 h End[#FF h

e





[image: image4.jpg]! "Configure Project 1.prj X

Fies  CCompler | After Make |
Gode Generaton| Advanced Messases | Globaly Haefine | Paths |

[V Enable Warings

Warnings:
I constant out oftange

I possible loss of precision

IV anay indexis out of range

7 global varisble address out of range.

7. internupt vector exceeds the allowable range
IV uniniialzed FLASH memory

IV uriniizized EEPROM memory

[V suspicious painter conversion

7. reiter is alieady alocated

[V macio was redefined

[V function must have a retun value

[V unisferenced function

IV unieferenced functon parameter

[V unisferenced local variable

[V unisferenced dobal varisble

IV unieferenced label

. emply line

[V expression with possily o effect

[V unknown sscape sequence

[V shit esuit wil be 0

[ overflow is possible in 8 bit addition

[V overflow is possible in 8 bit mulipiication
19" nuetiow s sl in 16 it arinn

Fie





[image: image5.jpg]1 ‘eonfiglre'Project opr:

Fiee | Coamiel | mieria]

Code Generation | Advanced | Messages Giobaly fidefne | Paths |

el D





[image: image6.jpg]{ eonfigire’Project 1 pr:

Fies  CConpier | s ke |

Code Generaon| Advanced]| Messages | Giobly i Paths |
#include paths (one per line}

[p-\Progran Filesievavriine

Libraty paths (one per e}

b \Progran Filesievavrilin

X goed | 7 b





三、Messages(消息)


四、Globally #define

允许用宏 #define 定义，可以在所有项目文件中可见宏表中的字符串。

例    #define ABC  1234  //写在“Globally #define”表中，相当于在每一个 项目文件（.c / .h）中写同样的宏

五、Paths(路径)




六、After Make




1、如果在 After Make 页中选中 Execute User’s Program 选项 则程序在被成功编译之后上述选项中指定的程序将被执行。
2、如果在 After Make 页中选中Program the Chip 选项，则程序在被成功编译将程序烧烙到Flash存贮器中。

3、Merge data from a.ROM File for FLASH Programming选项，允许其他rom文件一起需要合并至Flash存贮器中。

4、.Rom File Path 指定rom文件路径。
5、check signature 开启或关闭签名检查,如果芯片内的签名不正是当前编程芯片的签名，则程序不会继续执行烧络。如果关闭该选项，则将不管签名而继续编程。

6、check Erasure 启或关闭用于检查FLASH和EEPROM是否被擦除。

7、Preserve  EEPROM 复选框用来开启或关闭通过芯片擦除循环来保存EEPROM数据。

8、verify 检查FLASH和EEPROM编程正确性。
ATmega88熔丝编号(用于CVAVR)
	选择
	FUSE选择
	说  明

	√
	CKSEL0=0
	时钟源

	　
	CKSEL1=0
	

	√
	CKSEL2=0
	

	√
	CKSEL3=0
	

	√
	SUT0=0
	选择启动时间

	　
	SUT1=0
	

	　
	CKOUT=0
	时钟输出

	√
	CKDIV8=0
	时钟8分频(如需8MHz，应取消该选项)

	　
	BODLEVEL0=0
	BOD触发电平

	　
	BODLEVEL1=0
	

	　
	BODLEVEL2=0
	

	　
	EESAVE=0
	执行芯片擦除时eeprom的内容保留

	　
	WDTON=0
	看门狗定时器一直启用

	　
	DWEN=0
	调试线使用

	　
	RSTDISBL=0
	外部复位禁用

	　
	BOOTRST=0
	选择复位向量

	√
	BOOTSZ0=0
	选择Boot大小

	√
	BOOTSZ1=0
	选择Boot大小


	　
	SPMEN=0
	SPM使能


	　
	FLASH Lock Bit
	芯片锁定位
	说  明

	√
	B01=1
	B02=1
	SPM 和 LPM 对应用区的访问没有限制 

	　
	B01=1
	B02=0
	不允许 SPM 对应用区进行写操作 

	　
	B01=0
	B02=0
	不允许 SPM 指令对应用区进行写操作，也不允许运行于 
Boot Loader 区的LPM指令从应用区读取数据。若中断

	　
	B01=0
	B02=1
	不允许运行于 Boot Loader 区的 LPM 指令从应用区读取数若中断向量位于 Boot Loader 区，那么执行应用区代 码时中断是禁止的。

	　
	Boot Lock Bit0
应用程序锁定位
	Boot Lock Bit1
BOOT锁定位
	　

	√
	B11=1
	B12=1
	允许 SPM/LPM 指令访问 Boot Loader 区 

	　
	B11=1
	B12=0
	不允许 SPM 指令对 Boot Loader 区进行写操作。

	　
	B11=0
	B12=0
	不允许 SPM 指令对 Boot Loader 区进行写操作，也不允许 运行于应用区的 LPM 指令从 Boot Loader 区读取数据。若 中断向量位于应用区，那么执行 Boot Loader 区代码时中 断是禁止的。 

	　
	B11=0
	B12=1
	不允许运行于应用区的 LPM 指令从 Boot Loader 区读取数据。若中断向量位于应用区，那么执行 Boot Loader 区代码时中断是禁止的。  


允许中断指向外部贮存器





用户数据贮存的起止地址





中断数量





条件转移类型





允许警告





库文件路径





头文件路径





芯片锁定位





应用程序锁定位





Boot程序锁定位





熔丝序锁定位





检查签名





检查擦除





保留EEPROM数据





正确性检查








